بسمه تعالي

	دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 
	درس مبدل هاي داده
	پروژه 2


شبیه سازی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال از نوع Flash با دقت N بیت و سرعت fs 
· x1x2x3 بیانگر سه رقم آخر شماره دانشجویی است
· N=[( x1+x2+x3)mod 5]+3
· fs برابر با سه رقم آخر شماره دانشجویی برحسب مگا هرتز است.
· تکنولوژی CMOS 1.8V, 0.18(m 
· 
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· 
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· در هنگام اعمال شکل موج سینوسی داریم:
· 
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· 
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· k برابر با دو رقم آخر شماره دانشجویی است.  
· توجه: نردبان مقاومتی بین 
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قرار دارد.
· توجه: هم ولتاژ ورودی و هم مرجع های ولتاژ تفاضلی هستند. مشخصه کوانتایز این مبدل به صورت Unipolar نیست بلکه به صورت Bipolar است.
· فرض کنید که زوج تفاضلی در ورودی مقایسه گر ایده ال است و تطابق بین آنها صد درصد است.
· شبیه سازی را در شرایط tt+60 انجام دهید. (یعنی اینکه لازم نیست که حتما در دیگر گوشه ها هم جواب بگیرید)
· از مقایسه گر شکل زیر استفاده و عملکرد آن را نیز تشریح کنید.
· در صورت نیاز از یک مدار SR-Latch در خروجی مقایسه گر آنالوگ استفاده کنید.
· در شبیه سازی HSPICE: delmax<0.001Ts 
· در ارزیابی کار شما معیار زیر مد نظر قرار می گیرد.
· 
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گزارش کار بایستی شامل مطالب زیر باشد:
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